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Q Q MIN | NOM | MAX
| A .12 | 1.18 | 1.24
B o TR Al 0.02 | 0.08| 0.14
O |
i : A2 1.05 | 1.10| 1.15
Pin1 T E E A3 0.40 | 0.45| 0.50
PR b 0.280 | 0.305 | 0.330
SR LA c 0.164 | 0.172 | 0.180
f ﬂ.: D 2.85| 2.90| 2.95
6 —p) & E 2.80 | 2.90| 3.00
5 E1 1.55 | 1.60| 1.65
) 1 — e 0.90 | 0.95| 1.00
L 0.35| 0.45| 0.55
:”J 0 L1 0.60 | 0.65| 0.70
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